Esercitazione del 8/10/01

Esercizio 1)

Del seguente amplificatore a NMOS, calcolare la corrente di drain e la
tensione di uscita Vu in polarizzazione e calcolare il guadagno di piccolo
segnale sul drain.
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Esercizio 2)

Del seguente amplificatore a NMOS, calcolare la corrente di
polarizzazione del transistore NMOS, il valore della tensione di uscita Vu
in polarizzazione e il guadagno di piccolo segnale sul drain. Considerare
la capacita Cs sufficientemente grande da essere considerata un
cortocircuito sul segnale.
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Esercizio 1) soluzione
Calcolo di Ip:
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Calcolo del guadagno su piccolo segnale:
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Esercizio 2) soluzione
Calcolo di I4:
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supponendo che il MOS sia in saturazione,
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Calcolo del guadagno su piccolo segnale:
sul segnale, la capacita Cs cortocircuita la resistenza Rs.
Sul piccolo segnale, il preamplificatore si comporta come un
amplificatore source a massa
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